
 
Anno Accademico 2026/2027 

Concorso di Ammissione a n. 5 posti  

Perfezionamento in “Quantum Technology and Nanoscience” 

di cui n. 1 in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)* a tema specifico “Controlled 

synthesis of high-quality hexagonal boron nitride” 

 

Seconda sessione 

 
PUNTEGGI ATTRIBUITI ALLA PROVA ORALE 

 
n. 4 borse in “Quantum Technology and Nanoscience” 

ID Cognome Nome Titoli Orale 
Punteggio 

complessivo 

61 Bakht Khush 40 27 - 

46 Bozzetto Enrico 40 34 74 

47 Cervi Margherita 41 30 71 

81 Esposito Alessio 40 33 73 

84 Lenzuni Ludovico 46 34 80 

69 Lutz Andrea Gerhard 42 33 75 

22 Malaki Haniyeh 43 35 78 

76 Musca Leonardo 40 32 72 

77 Perrini Francesco Flavio 40 32 72 

31 Rasheed Zukhraf 40 25 - 

62 Santo Giorgio 44 33 77 

83 Scorsin Francesco 41 30 71 

72 Spinelli Brando 40 30 70 

78 Spinelli Thomas 43 28 - 

79 Steffenato Nicola 43 35 78 

 

 

n. 1 borsa a tema specifico “Controlled synthesis of high-quality hexagonal boron nitride” 

in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

ID Cognome Nome Titoli Orale 
Punteggio 

complessivo 

83 Scorsin Francesco 44 35 79 

 
 

Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio minimo di 30 punti. 
 
 
 
 



 
GRADUATORIA FINALE DEGLI IDONEI 

 
n. 4 borse in “Quantum Technology and Nanoscience” 

posizione ID Cognome e Nome 
punteggio 

complessivo 
1°  

84 Lenzuni Ludovico 80 
2° 

22 Malaki Haniyeh * *** 78 
3° 

79 Steffenato Nicola 78 
4° 

62 Santo Giorgio 77 
5° 

69 Lutz Andrea Gerhard 75 
6° 

46 Bozzetto Enrico 74 
7° 

81 Esposito Alessio 73 
8° 

77 Perrini Francesco Flavio 72 
9° 

76 Musca Leonardo 72 
10° 

47 Cervi Margherita 71 
11° 

83 Scorsin Francesco 71 
12° 

72 Spinelli Brando 70 
 

* nel caso in cui due o più candidati, a conclusione delle prove di esame, ottengano lo stesso punteggio, è collocato/a primo/a in 
graduatoria il/la candidato/a appartenente al genere meno rappresentato tra i vincitori, ai sensi dell’art. 4.10 del bando di concorso 
 
** in caso di ulteriore parità è data precedenza al/alla candidato/a più giovane d’età, ai sensi dell’art. 4.10 del bando di concorso 
 
*** per ogni corso di perfezionamento un posto è riservato a candidati che hanno conseguito il titolo valido per l’accesso al 
concorso in università straniere, ai sensi dell’art. 1.5 del bando di concorso 

 

 
n. 1 borsa a tema specifico “Controlled synthesis of high-quality hexagonal boron nitride” in 

collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 

posizione ID Cognome e Nome 
punteggio 

complessivo 
1°  83 Scorsin Francesco 79 

 
 
 
 
 
 
 

 


